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A Mitsubishi Electric desenvolve o primeiro amplificador de poténcia
Doherty de GaN de banda ultralarga do mundo para as estacoes base sem
fios da proxima geracgao
A compatibilidade espectral sem precedentes ir& reduzir o tamanho e o consumo de energia das
estacdes base sem fios da proxima geragéo

TOQUIO, 12 de janeiro de 2017 — A Mitsubishi Electric Corporation (TOQUIO: 6503) e a Mitsubishi

Electric Research Laboratories (MERL) anunciaram hoje o desenvolvimento de um amplificador de poténcia

Doherty de nitreto de galio (GaN) de banda ultralarga para as estacBes base da proxima geragdo que é
compativel com uma gama lider a nivel mundial (estimativa da empresa) de bandas de frequéncia acima de 3
GHz para cobrir uma largura de banda de funcionamento de 600 MHz. Prevé-se que a tecnologia venha a
contribuir para a redugdo do tamanho e do consumo de energia das estacBes base sem fios da proxima
geragdo. Os detalhes técnicos serdo apresentados na IEEE Topical Conference on RF/Microwave Power
Amplifiers for Wireless and Radio Applications (PAWR2017) durante a Radio & Wireless Week (RWW) que
decorrera de 15 a 18 de janeiro de 2017 na cidade norte-americana de Phoenix no Arizona.
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Unidades de amplificador de poténcia nas estacfes base para os sistemas sem fios da préxima geragédo
(A esquerda: amplificadores de poténcia Doherty convencionais; a direita: amplificadores de poténcia Doherty
recém-desenvolvidos)
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Para ajudarem a satisfazer o aumento rapido da procura de uma crescente capacidade sem fios, as
tecnologias méveis estdo a recorrer a sistemas da proxima geracdo que aumentem a capacidade, atribuindo
novas bandas de frequéncia acima de 3 GHz e utilizando vérias bandas de frequéncia. Normalmente, os
amplificadores de poténcia funcionam de forma menos eficiente em frequéncias mais elevadas. Além disso,
sdo necessarios amplificadores de poténcia diferentes para bandas de frequéncia distintas, o que pode
pressupor estacdes base maiores. Por conseguinte, hd uma procura de amplificadores de poténcia
extremamente eficientes que sejam compativeis com varias frequéncias.

O amplificador de poténcia Doherty de GaN de banda ultralarga da Mitsubishi Electric utiliza avancados
circuitos de compensacao de frequéncia com a arquitetura Doherty para proporcionar uma maior eficiéncia
numa gama de banda ultralarga. A sua taxa de eficiéncia de 600 MHz acima de 3 GHz foi considerada como

o0 nivel mais abrangente do mundo desde 12 de janeiro de 2017.

Principais funcionalidades

O circuito de compensacéo de frequéncia do novo amplificador de poténcia aumenta a eficiéncia numa gama
de frequéncia larga para permitir um desempenho trés vezes mais abrangente, um recorde mundial para 0s
amplificadores de poténcia Doherty (600 MHz). O desempenho de elevada eficiéncia de banda larga
proporcionado por apenas um amplificador de poténcia para a amplificacdo eficiente de varias
radiofrequéncias ira ajudar a reduzir o tamanho e as necessidades de arrefecimento da estacdo base. Os
dispositivos de GaN de elevada eficiéncia da Mitsubishi Electric (MGFS39G38L2) contribuem para uma
eficiéncia do dreno lider a nivel mundial de mais de 45,9% na gama de frequéncia de 3,0 a 3,6 GHz,
reduzindo, por conseguinte, o consumo de energia. Além disso, nos sinais LTE (evolucdo de longo prazo) de
20 MHz, obtém-se uma relacdo de fuga para o canal adjacente (ACLR) de -50 dBcl com uma técnica de
pré-distorcdo digital (DPD) comercial.

Especificacdes

Amplificador de poténcia Doherty de GaN de banda ultralarga
Poténcia de Eficiéncia do

Frequéncias . ACLR Sinal de entrada
saida dreno
LTE de 20 MHz
- - - 0, -
3,0-3,6GHz 33,6-34,6 dBm 45,9-50,2% 50 dBc PAPR de 7.5 dB
Patentes

Patentes pendentes para a tecnologia anunciada neste comunicado de imprensa nimero um, no

Japédo, e um, no estrangeiro.
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Sobre a Mitsubishi Electric Corporation
Com mais de 90 anos de experiéncia no desenvolvimento de produtos fiaveis e de alta qualidade,
a Mitsubishi Electric Corporation (TOQUIO: 6503) ¢ um lider mundial reconhecido ao nivel do fabrico,
marketing e vendas de equipamento elétrico e eletronico utilizado em comunicacbes e processamento de
informacdo, descoberta do espaco e comunicagdes por satélite, eletronica de consumidor, tecnologia
industrial, energia, equipamento de construcdo e de transporte. Integrando o espirito do seu lema
empresarial, Changes for the Better, e do seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser
uma empresa ecoldgica lider a nivel mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou
vendas de grupo consolidadas no valor de 4394,3 mil milhdes de ienes (38,8 mil milhGes de dolares*), no
ano fiscal terminado a 31 de mar¢o de 2016. Para obter mais informacdes, visite:
www.MitsubishiElectric.com
* A uma taxa de cambio de 113 ienes para o ddlar americano, determinada pelo mercado de cAmbio

de Toquio a 31 de marc¢o de 2016

Acerca da Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL)

A Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL) é a subsidiaria norte-americana da organizacao
corporativa de investigacdo e desenvolvimento da Mitsubishi Electric Corporation. A MERL realiza
investigacdo béasica com enfoque em aplicacBes e desenvolvimento avangado em otimizacdo, controlo e
processamento de sinal. Para obter mais informacdes, visite: www.merl.com
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